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Одним из быстроразвивающихся направлений фотовольтаики III поколения являются солнечные элементы на базе сенсибилизированных широкозонных полупроводников или сенсибилизированные солнечные элементы (ССЭ); в англоязычной литературе для их обозначения используется аббревиатура DSSC от dye-sensitized solar cells. Данные устройства имеют относительно низкую стоимость, простую технологию производства и при этом высокую эффективность преобразования солнечного света. Совокупность этих факторов привлекают к ним пристальное внимание исследователей. С фундаментальной точки зрения, принципиальное отличие ССЭ от кремниевых солнечных элементов состоит в том, что в них разделение фотогенерированных зарядов происходит на границе сенсибилизированного полупроводника, перенос же электрона происходит в толще полупроводника, в то время как при применении кремниевой технологии разделение и перенос зарядов происходит внутри одного и того же материала. 
В работе анализируются современные тенденции как в получении ССЭ с максимальными значениями КПД, так и в исследованиях отдельных функциональных частей ССЭ, каковыми являются фотоанод на основе нанокристаллического оксида титана (nc-TiO2) и сенсибилизаторы. Будут рассмотрены основные тенденции в дизайне сенсибилизаторов (красителей), в частности при использовании органических донорно-π-акцепторных (D-π-A) красителей, содержащих донор (D) и акцептор электронов (А), и соединяющий эти два фрагмента π-мостик. Будут проанализированы современные тенденции в разработке твердотельных ССЭ, прежде всего при применении гибридных органо-неорганических красителей со структурой перовскита.

Будут представлены экспериментальные результаты по получению ССЭ, полученные в ИОНХ РАН в сотрудничестве с другими научными группами.
